
本製品は小澤文幸先生の技術指導により製品化しました。

有機半導体ポリマー
高位置規則性 P3HT

P3HT (regioregular) [for organic electronics]
100mg 16,800円 / 500mg 58,800円

[P2513]
特長

• 高い位置規則性 Regioregularity (RR) >99.0%
• 数平均分子量 Mn = 27,000 - 45,000
• 高純度かつ低金属（Pd <100 ppm）の電子材料グレード
• 溶解度が高く、成膜性に優れている

直接アリール化重合(DArP)によるP3HTの合成とその物性1,2)

RR >99.0%

[P2513]

DArP

DArP = Direct Arylation Polymerization
RR >99.0%

The data is extracted from Ref. 2)
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Method Mn (PDI) RR /% Tm (ºC) µmax (cm2/V·s)

DArP 33,000 (1.8) 99.5 237 0.19

Rieke 25,000 (1.3) 95.5 224 0.02

GRIM 88,000 (1.5) 98.0 234 0.11
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有機太陽電池(OPV)1)

ペロブスカイト太陽電池(PSC)2)

有機トランジスタ(OFET)3)

P3HT: ドナー材料（電子供与体）
塗布型のOPVデバイスに利用
高溶解性のドナーとアクセプタを組合せた
バルクヘテロ接合（BHJ）の形成

P3HT: ホール輸送材料（HTM）
塗布型のPSCデバイスに利用
高効率のエネルギー変換効率を実現

P3HT: p型半導体
塗布型のOFETデバイスに利用
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